Взаимодействие оксидов графита H-GO и B-GO с полярными растворителями
Оксид графита является популярным на сегодняшний день материалом. Он используется как прекурсор при получении графена, очень перспективен для приготовления молекулярно-избирательных мембран; кроме этого, он используется как компонент биосенсоров, диодов и дисплеев, солнечных батарей. 
Настоящая работа посвящена изучению сорбции оксидами графита H-GO и B-GO различныx полярных растворителей, таких как диметилсульфоксид, метанол, ацетонитрил, N-метил-2-пирролидон, тетрагидрофуран, диметилформамид. Нами определялись величины сорбции при высокой и низких температурах и составы сольватов для обоих оксидов графита.   
Изучение сорбции проводилось  методом дифференицально-сканирующей калориметрии (ДСК) и изопиестическим методом. Изопиестический метод показывает сорбцию растворителя оксидом графита и состав высокотемпературного сольвата при давлении насыщенного пара данного растворителя при 298К, а с помощью ДСК можно установить состав низкотемпературного сольвата и величину сорбции при температуре плавления растворителя.  Результаты полностью воспроизводимы для 2-3 образцов оксида графита. Полученные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Сорбция растворителя оксидами графита. 

	Растворитель
	HGO
	BGO

	
	DSC, g/g
	IPE, g/g
	DSC, g/g
	IPE, g/g

	CH3CN
	0,48±0,02
	0,34±0,01
	0,53±0,03
	0,25±0,02

	DMSO
	0,83±0,03
	0,78±0,007
	0,49±0,08
	0,43±0,04

	THF
	1,09±0,08
	0,53±0,01
	0,66±0,08
	1,01±0,05

	DMFA
	1,32±0,28
	0,63±0,01
	1,25±0,2
	0,41±0,001

	CH3OH
	0,97±0,15
	0,48±0,01
	0,54±0,07
	0,31


Полученные результаты соотносили с результатами рентгенофазового анализа (РФА).  Как показывает РФА,  межплоскостные расстояния в оксиде графита при низких температурах больше, чем при высоких, что соответствует большей сорбции растворителя. Полученные результаты можно описать в рамках простой термодинамической модели взаимодействия растворителя с оксидом графита. 

